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Préface

Zap Surgical Systems offre ce guide sans garantie de quelque nature que ce soit, implicite ou explicite, y
compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation a une utilisation
particuliére. Zap Surgical Systems et ses directeurs, ses dirigeants, ses filiales, ses employés, ses agents,
ses héritiers et ayants droit n'assument aucune responsabilité ou obligation, explicite ou implicite, pour
toute blessure, tout décés ou toute perte pour les clients, les utilisateurs ou le personnel de service résultant
d'une manipulation inappropriée des produits de radiochirurgie par du personnel non autorisé, non formé
ou autrement non qualifié. Zap Surgical Systems se dégage expressément de toute responsabilité ou
obligation en cas d'abus, de négligence, de mauvaise utilisation ou de modification des composants du
systeme de radiochirurgie par des personnes non autorisées, non formées ou non associées a Zap Surgical
Systems.

Si tout produit est modifié d'une facon quelconque, toutes les garanties associées a un tel produit
deviendront nulles et non avenues. Zap Surgical Systems décline toute responsabilité et toute obligation
guant a la modification ou la substitution non autorisée des sous-systémes ou des composants.

Avec des soins et un entretien appropriés, la durée de vie utile attendue du systeme est 10 ans.

Ce manuel s'applique au systeme de radiochirurgie Zap-X.
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V4
Usage prevu
Ce manuel décrit la procédure d'acquisition des données de faisceau.

Les activités d'assurance qualité relévent de la responsabilité du physicien médical du site ou de
son représentant et peuvent avoir une portée plus large que celles énumérées dans les manuels.

,QIRUPDWLRQV VXU OH V\VW

Mise en garde : aux Etats-Unis, la loi limite la vente de cet appareil par un médecin ou sur
son ordonnance.

Avis :

Le manuel de lutilisateur contient des instructions pour plusieurs fonctionnalités du
systéme de radiochirurgie Zap-X. Etant donné que certaines fonctionnalités du systéme de
radiochirurgie sont en option, certaines des instructions dans ce manuel peuvent ne pas
s'appliquer a votre systéme.

La disponibilité des options dépend des autorisations réglementaires dans un pays donné
et varie d'un pays a l'autre.

Zap Surgical Systems se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu,
de temps a autre selon le besoin, pour garantir la bonne acquis ion des données de faisceau
et la bonne utilisation du systéme de radiochirurgie Z ap-X.

Description du dispositif

Le systeme de radiochirurgie Zap-X (Systéme Zap-X) est un systéme contrdlé par ordinateur
destiné a la pratique de la radiochirurgie stéréotaxique non invasive et qui est autoblindé contre
les rayonnements ionisants et qui utilise un accélérateur linéaire monté sur un portique avec un
systeme d'imagerie (systeme d'imagerie kV) pour localiser avec précision la cible de traitement. Le
systeme utilise I'anatomie du squelette du patient pour aligner la cible de traitement avec l'isocentre
du systeme. Le systéme utilise le systeme d'imagerie kV du Systéme Zap-X pour suivre le
mouvement du patient et ajuster précisément la table pour compenser un tel mouvement pendant
le traitement.

Indications d'emploi

Le systeme de radiochirurgie Zap-X vise a offrir un plan de traitement, de la radiochirurgie
stéréotaxique guidée par image et de la radiothérapie de précision pour les tumeurs, les Iésions et
les affections dans le cerveau, la téte et le cou pour lesquelles la radiothérapie est indiquée.
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Mesures de sécurité et mises en garde

L'utilisation en toute sécurité du systeme de radiochirurgie exige une attention toute particuliere
aux dangers graves associés a l'utilisation d'accélérateurs linéaires et d'autres équipements de
radiochirurgie et de radiothérapie complexes, et aux fagcons d'éviter ou de minimiser les dangers,
et une connaissance des procédures d'urgence. L'utilisation imprudente, ou sans avoir regu de
formation au systéeme de radiochirurgie, risque d'endommager le systeme, ses composants ou
d'autres biens, d'entrainer une performance médiocre ou de causer des dommages corporels, voire
la mort. Quiconque opére, répare, entretient ou est autrement lié au systéme de radiochirurgie doit
lire, comprendre et connaitre parfaitement les informations contenues dans ce manuel, et prendre
des précautions pour se protéger, protéger ses collégues, les patients et I'équipement. A chaque
étape de l'installation, des avertissements et des mises en garde spécifiques sont donnés en guise
de précisions. Seul le personnel autorisé peut installer le systéme.

Le personnel doit recevoir une formation de Zap-X Surgical Systems avant que le systéme de
radiothérapie ne soit utilisé a des fins cliniques.

Les équipements contiennent des circuits a haute tension qui peuvent produire des
décharges électriques mortelles. Toujours observer les consignes de sécurité lors de
l'utilisation ou au moment de réaliser des travaux sur le systéme de radiochirurgie.

f Avertissement : le systéme peut émettre des doses létales de rayonnement a haute énerg ie.

La réparation et I'entretien des composants matériels doivent étre confiés uniguement a du personnel
d'entretien qualifié. Si vous estimez que les composants matériels du systeme de radiothérapie ou les
fonctionnalités ou les fonctions du systéeme de planification de traitement associées ne fonctionnent pas
comme prévu, ou gu'ils produisent des résultats qui ne sont pas cohérents avec vos protocoles cliniques
habituels, contactez Zap Surgical Systems, Inc.
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Elimination du dispositif

Lorsqu'un produit Zap atteint la fin de sa vie utile et que votre établissement souhaite mettre le
dispositif au rebut, contactez l'assistance a la clientéle de Zap pour mettre hors service, désinstaller
et éliminer de maniére appropriée ses composants.

Classification réglementaire

Le systeme de radiochirurgie Zap-X est classé par ce qui suit :

Protection contre les décharges électriques : classe |, connecté en permanence.
Piéce appliquée : table de traitement seulement. Type B
Méthodes de stérilisation ou de désinfection : aucune requise.
Degré de sécurité en présence de mélanges inflammables :

o Ne convient pas a une utilisation en présence de mélanges inflammables.
X Mode de fonctionnement : continu.

X X X X

Conventions

Les conventions décrites ci-dessous sont utilisées dans ce manuel. Familiarisez-vous avec ces
FROQOYHQWLRQV DYDQW G XWLOLVHU-XOYDSSDUHLO GH UDGLRFKLUXUJL

Format d'affichage numérique

Le logiciel du systeme de radiochirurgie Zap-X et le systéme de planification de traitement
utilisent I'une ou l'autre des conventions de notation suivantes pour afficher les nombres :

X Le point (.) est utilisé comme séparateur décimal.
X Le caractére de la virgule (,) est utilisé comme séparateur des milliers.

Avertissement : quelle que soit la traduction, toutes les données numériques que vous

A saisissez ou qui sont affichées dans le logiciel utilisent le point (.) comme séparateur
décimal. Tenez compte de cette convention de notation lors de l'interprétation ou de la
saisie de données numériques. La saisie incorrecte de données numériques po urrait donner
lieu a un traitement incorrect ou un préjudice pour le patient.
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Terminologie informatique

Ce manuel utilise la terminologie standard des ordinateurs personnels. Zap Surgical Systems
suppose que l'opérateur du systeme sait comment utiliser un ordinateur personnel standard pour
accéder aux différentes fenétres et aux fichiers sur le poste de travail informatique. Consultez la
documentation fournie avec I'ordinateur. Les conventions suivantes sont utilisées dans ce manuel.

Cliquer Appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Clic-droit Appuyer sur le bouton droit de la souris.

Double- Appuyer rapidement sur la gauche de la souris deux fois.

cliquer

CTRL-clic Voir également : Ctrl-clic : maintenir la touche CTRL enfoncée, puis

appuyer sur le bouton principal de la souris.

SHIFT-clic Maintenir la touche SHIFT enfoncée et appuyez sur le bouton gauche de la
souris.
Défiler Faire défiler la molette de défilement de la souris. Un défilement vers

l'arriere fait tourner la molette de défilement, le doigt s'éloignant de la main.
Un défilement vers l'avant fait tourner la molette de défilement, le doigt se
déplacant vers la main.

Maintenir Appuyer sur le bouton de la souris et le maintenir enfoncé pendant qu'une
autre fonction est réalisée.

Faire glisser Placer le curseur sur une zone d'intérét, cliquer, puis tout en maintenant le
bouton enfoncé, déplacer la souris pour sélectionner une zone, créer une
fenétre ou transférer un élément sélectionné.

Sélectionner | Placer le curseur sur un bouton portant un nom et cliquer une fois, ou
placer le curseur au début du nom, cliquer, maintenir et faire glisser le nom
jusqu'a ce gu'il soit mis en surbrillance (change de couleur).

Ouvrir Double-cliquer sur le nom d'une fenétre pour l'ouvrir.
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6\PEROHY GHVY DYHUWLVVHPHQWYV
JDUGHYVY HW GHV UHPDUTXH

Ce manuel utilise des notations spéciales ci-dessous pour attirer votre attention sur les
informations importantes.

A Avertissement : il s'agit d'une indication qui avertit I'utilisateur de la possibilité de
blessure, de décés ou d'autres effets indésirables graves liés a l'utilisation ou a la
mauvaise utilisation du dispositif.

Mise en garde : il s'agit d'une indication qui signale a l'utilisateur la possibilité d'un probléme
avec le dispositif associé a son utilisation ou a sa mauvaise utilisation. L'indication de mise en
garde inclut la précaution qui devrait étre prise pour éviter le danger.

Remarque : fournit des informations supplémentaires sur un sujet donné.
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&EKDSLWUBIWURGXFWLRQ

Ce manuel décrit la méthode d'acquisition de données de faisceau en utilisant Zap-X et
les procédures de test se fondent uniquement sur le fantdme d'eau PTW MP3-XS, les
détecteurs PTW et BeamScan PTW version 4.4. L'acquisition de faisceaux en utilisant
différents fournisseurs de dosimétrie sera soumise a des activités futures selon les
besoins des clients. Des exemples d'erreurs typiques commises pendant la mise en
service du fantdme d'eau PTW et la collecte de données de faisceau ont été ajoutées pour
améliorer la qualité de la collecte des données de faisceau. Car la description et le
fonctionnement du kit Zap QA ne sont pas couverts dans ce manuel. Consulter le
document Zap E0920-00005 Manuel d'assurance qualité pour le systéme Zap.

—

Avertissement : les exemples ou données inclus dans ce manuel sont fournis a titre
H indicatif uniguement. lls ne sont pas destinés a un usage clinique.
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&EKDSLWRBHXLSHPHQW HW PDWp!

Cette section décrit I'équipement et les matériaux utilisés pour effectuer I'acquisition de
données de faisceau pour Zap-X dans ce manuel :

Tandem/unité de controle PTW

Fantdme d'eau PTW MP3-XS

E0010-00320 Cadre, fantbme d'eau

PTW modéle TN60023 microSilicon

(pour PDD, mesure du profil du faisceau et facteurs de sortie)

5. PTW Trufix avec supports, cartouches et dispositif de pointage correspondants
avec bout conique

6. PTW modéle TN34091 chambre T-REF 10,5 cc avec support
(pour PDD et mesure du profil du faisceau).

7. PTW UNIDOS (pour les mesures de la dose ambiante)

8. Enregistreur de données de pression barométriqgue/humidité/température
(instruments Extech)
(accessoire pour la mesure du facteur de sortie).

9. Thermomeétre (pour mesurer la température du réservoir d'eau)

10. Gabarits de centrage E0023-00121, E0023-00122 (J-Z) (pour le centrage du
fantdbme d'eau)

11. Adaptateur de USB a RS232

12. Pointeur de broches Zap E0021-00373

13. Inclinométres: rapporteur d'angle numérique Pro 3600 Mitutoyo ou équivalent
avec affichage numérique a 2 décimales.
(pour la mise a niveau du réservoir d'eau sur la table du patient)

14. Eau distillée (10 bouteilles de un gallon).

15. Ordinateur de bureau ou ordinateur portable sur lequel BeamScan 4.4 a été

installé

PR
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Tableau 1: Images de I'équipement et des matériaux requis :

Tandem/controleur PTW

PTW MP3-XS

Support de support PTW

Diode MicroSilicon

Support : Axial : 431 /4311

Détecteur de référence T-
Ref

Electrométre PTW UNIDOS

Enregistreur de données
Extech

Gabarits de centrage

J-Z

J-C

Adaptateur de USB a
R232

Pointeur de broches avant
Zap

—_————

Rapporteur d'angle
numerique

10 bouteilles de un
gallon
d'eau distillée

3

F &
W -

Ordinateur portable

PTW

Se

o

Support axial : 431 / 4508
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Chapitre 3 : Configuration du logiciel
BeamScan PTW version 4.4

Cette procédure a été écrite spécifiguement pour l'acquisition de données de faisceau
Zap-X et couvre des sujets se limitant aux application de Zap-X et les collectes de
données de faisceau en utilisant BeamScan PTW version 4.4. Pour les fonctionnalités
supplémentaires, des descriptions détaillées ou des procédures de fonctionnement
manquantes du BeamScan 4.4 dans ce manuel, consulter le mode d'emploi du BeamScan
PTW 4.4. Pour l'étalonnage du fantbme d'eau MP3-XS PTW, la licence du logiciel
BeamScan 4.4 et la procédure d'installation, contacter les représentants PTW locaux pour
obtenir de l'aide.

A)Configuration de la chambre ionigue PTW pour les
applications Zap-X :

1. Depuis Toolbox, sélectionn€onfiguration puisDetector Library

MEPHYSTOo

* Favorites

Radiation unit Detector Library
Edit the Detecter Library.

Device Database Selection

QUICKCHECK Waorklist

License Control Center

Ei % Relative Dosimelry

w In-vivo Dosimetry
-
b |

Configuration
b

e
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2. DepuisPTW templatessélectionner le détecteur applicable, puis cliquer a droite sur le
détecteur sélectionné

L I L L L
(~) PTW templates (4)
PTW 23331 Rigid T23331 - 1 em® PMMA/AL 1 0395 0.075 4000 3.030E+07)Medium Thimble ic
Copy and rename selected detector
PTW 23332 Rigid Delete selected detector ‘Al 03 0.250 0.100 400.0 1.000E+08| Medium Thimble ic
Change picture...
Create detector from template 1
PTW 23333 Farme Al 04 0305 0.030 4000 5.000E+07|Medium Thimble ic
Create detector from scratch..
L Copy all detectors to clipboard
PTW 23343 Markus 123343 — plane-parallel 0,055 0.265 0.2 300.0 5.000E+08| Medium Markus ele
PTW 30001 Farmer 30001 - 0.6 cm® PMMA/AL 0.6 0305 0.030 4000 5.000E+07 Medium Thimble ic
PTW 30002 Farmer T30002 - 0.6 cm® all Graphite 04 0305 0.030 400.0 5.000E+07|Medium Thimble ic
PTW 30004 Farmer 30004 — 0.6 cm® C/Al 0. 0305 0.055 4000 5.000E+07|Medium Thimble ic
PTW 30006 Farmer 30006 - 0.6 cm® waterproof 04 0305 0.035 4000 5.000E+07|Medium Thimble ic
B Show additional parameters
ON Detector details OFF | Comment + OFF | Sigma parameters
\ ON Chamber voltage / polarity OFF | Manufacturer OH BEAMSCAN
ON Calibration

3. Sélectionner <reate Detector from template.

Copy and rename selected detector
Delete selected detector

Change picture...

[ Create detector from ternplate ]

Create detector from scratch..

Copy all detectors to clipboard

4. Saisir I&S/N (numéro de série) pour chaque détecteur nouvellement créé.

Répéter la méme procédure avec les détecteurs applicables actuels.
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5. Le tablealJser defined detectorgst maintenant créé.

= o Libra g8 X
File Edit Tools Help
Nominal Measurement | Central Measuring
s T T : Nominal HV  Nominal cal. factor = Range for Air density
T Name Type number SN Description measuring volume  volume radius  electrode radius  volume depth M N [Gy/C] BEAMSCAN  correction D
[em?] [em] fem] fem]
() User defined detectors (1) :
PTW 23331 Rigid (1) 12331 - 1 cm® PMMA/AI 1 0385 0075 400.0 3.030E-07|Medium Thimble ic
PTW 31010 Semiflex (1) |T31010 1006228 |0.125 cm® PMMA/AI 0125 0.275 0055 400.0 3.030E-08| Medium Thimble ic
1 [PTW 31010 Semiflex ()~ [T31010 — 0125 cm® PMMA/AI 0.125 0.275 0055 400.0 3.030E+08| Medium Thimble ic
PTW 34091 T-REF (1) 734091 = Thin Window plane-parallel 10.5 0.2 4000 3.080E+06|Medium Plane parz
PTW 60018 Diode SRS (1) |T60018 000463 | Diode 0.0003) 0.025 00 5.710E+06|High [ Dosimetry
PTW 60018 Diode SRS (2) |T60018 000626 |Dicde 0.0003) 0.025 0.0 5.710E+06{High 0 Dasimetry
PTW 60018 Diode SRS (3) |T60018 = Diode 0.0003) 0.025 0.0 5.710E+06{High 0 Dosimetry
PTW 60019 microDiamond (T60019 - Diamond 3.8E-06) 0.0001 0.0 1.000E+09{ Low O Diamond 1
h\ Show additional parameters
W, ON | + | Detector details + OFF | Comment + OFF  Sigma parameters
\ N\ OoN Chamber voltage / polarity *+ OFF | Manufacturer ON  + | BEAMSCAN
ON | + | Calibration

6. DepusUser defined detectorssélectionner les bons détecteurs en cliquant sur les cases a
cocher :

[& PTW-Detector Library B
File Edit Tools Help

Nominal Measurement | Central Measuring ; ! :
2 Nominal HY | Nominal cal. factor ~ Rangefor  Air density
@ Name Type number SN Description measuring volume  volume radivs  electrode radius  volume depth ) NGyl iR
[em?] [em] [em] [em]
() User defined detectors (11)
PTW 23331 Rigid (1) [r23331 — 1.cm? PMMAAI 1 0305 0075 4000 3.030E+07| Medium
PTW 31010 Semiflex (1) T31010 006228  0.125 cm® PMMA/AI [ ) 3.030E+08 Medium

[ [PTW 31010 Semiflex 2) (131070 —  [0125 cm? Pramiaal 0123 0.275 0055 4000 3.030E+08| Medium

PTW 34091 T-REF (1) [124091 — | Thin Window plane-parallel 105 02 4000 3.080E+06| Medium

PTW 60018 Diode SRS (1) [T60018 000463 | Dicde 0.0003] 0023 00| 5710806 High O

PTW 60018 Diode SRS (2) [T60018 000626 |Dicde 0.0003] 0.025] 00) 5.710E+06|High i

PTW 60018 Diode SRS (3) [T60018 - Dicde 0.0003] 0023 00) 5.710E-06|High O

PTW 60018 micraDiamond |T60019 - Diamond 3.8E-06 0.0001 0] 1.000E+08 Low ]

Show additional parameters

\ ON - Detector details « OFF Comment + OFF Sigma parameters
Y ON |« Chamber voltage / polarity - oFF  Manufacturer oN | - | BEAMSCAN
o |+ Calibration
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B)Configuration de la bibliotheque des appareils de
rayonnement :

1. DepuisConfiguration,sélectionnerRadiation unit Library :

P"W Lavout References Mailings Review View Help £ Search

Configuration

MEPHYsTO:

“ Favorites

Radiation unit Library 5

; EZ§ Device Database Selection 3
[ i IMRT QA

' Qﬁ' QUICKCHECK Workist

EQ LNAC QA | =
| License Control Center

('-

2. Copier le contenu des tableaux ci-dessous pour geamglet en surbrillance dans la colonne de
gauche.
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General
Quality
Collimator
| SSD
 Field
| Wedge
Applicator
Accessory
d EPID
MV imaging system
Manufacturer
Comment
PTW - Radiation unit Library - O *
File Edit Tools Help
| Zap X -
General Mame |Zap_}( |
2Ll Radiation unit type | Linear accelerator = |
Collimator ) )
5D Source collimator distance [cm] | |
Field Source isocenter distance [cm] |45-U |
Wedge Isecenter height [cm] | |
Applicator Flattening filter | = |
Accessory
EPID Gantry rotation direction | Clockwise b4 |
MV imaging system | Gantry upright position | 0° - |
Manufacturer Linac asymmetry | (Nong] . |
Comment

3. Attribuer le bon plan désigné en fonction de la configuration suivante :
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Sauter ces sections :
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4. Sélectionner File, puis enregistrer une fois terminé.
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C)Configurer les options étape par étape Zap :

1. Aller aRelative Dosimetry sélectionneMP3-XS puisWater Tank Scans

2. Surla pag&Vater Tank ScansélectionnefTools,puis StepBy-Steps Options

3. Sur la pag&tepBy-Step Options configurerCylindricaldepuis l'onglet déroulant depuis
Detector.
4. Sélectionner l'une des options préchargées en surbrillance bleue :

5. Cliquer sur , « Copy of Medres » est créé.
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6. SurActual Set changer pour ZAP :
7. Suivre le©ngletset modifier le contenu tel que recommandé :
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D.Configurer le protocole d'analyse Zap

1. Surla page ci-dessous, sélectionner Icdne

2. Ouvrirtout fichier Mephysto existant puis sélectionner numérisation du profil depMEC Files
depuis vos dossiers.

3. Cliquer sur Icéne pour effectuer une analyse de I'un des pvdfieelplaneou Orthoplane
Sur la pag®TW-DataAnalysze Analyzeiquer suiEdit, puis cliquer suEdit Protocols

4. SélectionneSiemen,puis cliquer sur , puis changéopy of Siemengour Zap.
sur Edit protocols and parameters

5. Cliquer et modifiePH profileet PH PDZomme illustré ci-dessous
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6. Modifier PH profile puis changer l'unité anm.

7. SurSymmetry (%)dePH profile changer pour la sélection en surbrillance ci-dessous :
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8. Moadifier PH PDDpuis changer l'unité anm.

9. Cliquer sur , puis quitter.
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Chapitre 4 : Configuration du systeme avec
fantome d'eau MP3-XS PTW

Confguraion mécanique du réservoir deau PTW :

1. Se connecter dap-X, puis mettre le systeme sous tension.
2. Depuis le tableau de bord,

3. Cliquer sur et pouBystem Initialization et Daily QA respectivement.

4. DepuisDaily QA : Table and Gantrygliquer surOpen Bothdans la sectio®oor/Shellpour ouvrir
la coque et la porte en méme temps.
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5. Depuis la sectioBantry, utiliser I'onglet déroulant pour déplacer le portiqudogth Pole

6. SélectionneNorth Pole,puis cliquer suMove.
7. Depuis Table Position cliquer surExtend Tablepour déployer compléetement la table du patient.
8. Sélectionner l'onglétvater Tankpour commencer la configuration du fantdbme d'eau PTW.
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9. Zap recommande d'utiliser une bande adhésive a l'intérieur de la chambre de traitemeétveour pr
les déversements accidentels d'eau pendant le mouvement du réservoir d'eau.

Remargue :Plus de mouvement axial jusqu'au retrait de la bande adhésive !
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10. Retirer lappui-téte de la table du patient (des vis ont été insérées depuis la surface inférieures).

11. Installer le support PTW (dix vis ont été insérées depuis le dessus).

12. Retirer les trois pattes du MP3-XS PTW, puis placer le réservoir vide sur le support PTW.
13. Insérer 2 pointes de centrage J-C (avant) et J-Z (arriére) pour aligner et fixerdeiréal support.
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14. Placer le tandem PTW, le contrbleur et Unidos Romeo a c6té de la console.
15. Connecter tous les cables a l'unité de contrble et au tandem comme illustré ci-dessous :

16. Insérer tous les cables PTW a I'exception du cable RS232 dans le trou latéral du systeme a cété de la
console.

Page |33



E0920-0087 REV B anuel dedvlonnées de faisceau Zap-X

17. Connecter leable RS232) OTRUGLQDWHXU SRUWDEOH RX j OTRUGLQDWHXU
18. Raccorder l'alimentation au tandem PTW et & Unidos Romeo.
19. Connecter les cables PTW « Motor movement » et « Control Movement » a la boite de jonction PTW.
20. Brancher 3 cables axiaux a la boite de jonction. (A, B, C) et le cable pour contréler ledeoitier
commande suspendu (& l'avant de la boite de jonction).

21. Connecter le boitier de commande suspendu PTW au contrdleur du boitier de commande suspendu.
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22. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre sous tension la commande TBA, puis configurer
HT/polarité du champ et du canal de référence

23.Déplacer sur le dessus les trois boutons et les écrous supérieurs, puis vérifier que le support
ne touche pas les rails en dessous.

24. Avant de mettre le réservoir d'eau au niveau, vérifier si le rapporteur d'angle a besoin ou non d'étre
étalonné en comparant la lecture a 0 et 180 degrés au méme endroit. Si la différence esestupérie
0,01 degré, effectuer I'étalonnage du rapporteur d'angle jusqu'a ce que la différence soit < 0,01 degré.
(Consulter le manuel du fabricant pour effectuer I'étalonnage.)

25. Vérifier l'alignement du bra4, B etC conformément au manuel PTW.

26. Utiliser le boitier de commande suspendu PTW pour déplacer le montage du détecteur pres de
I'extrémité des braA etC dans la directiort .
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27. Remplir le réservoir d'eau avéagallons d'eau distillée ou au 2/3 du réservoir en utilisant des

bouteilles de 1 gallon.
28. Déplacer le bra€ au-dessus du niveau de I'eau si le bras si trouve sous le niveau de I'eau.
29. Ajuster la mise a niveau du réservoir d'eau avec les boutons en mesurant l'angleAles ©ran
placant le rapporteur d'angle sur le bhasu C. Essayer de configurer < 0,1 degré pour les Aras

C si possible.

30. Aprés la mise a niveau du réservoir, installer I'adaptateur universel PTW T4316/U341, puis le
dispositif de pointage T4316/U361 pour le réglage du niveau d'eau.
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31. Utiliser le boitier de commande suspendu pour déplacer led\ @S vers les repéres de référence
pour le centrage ddispositif de pointageavec le centre de la zone de balayage.

32.Déplacer le braB dans la directiontve a 1/3 en dessous du dessus du réservoir d'eau.

Pour les étapes suivantes, deux personnes devront étre présentes pour la configuration du réservoir
d'eau.

33. Pour déterminer le niveau de I'eau situé a 450 mm SAD, utiliser le pointeur de broches Zap.

34.6fDOORQJHU VXU OD WDEOH DYHF OH SRLQWHXU GDQV OD PDLQ
pointue du pointeur de broches.)
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35. La 1°®personne guide l& personne pendant qu'elle pousse le réservoir d'eau vers l'arriere du
portique jusqu'a ce que le pointeur de broches PTW se trouve environ sous la roue du collimateur.

36. Insérer le pointeur de broches Zap dans le trou de 25 mm du collimateur pour définir la
position 450 mm SAD.

37. Déplacer lentement le dispositif de pointage PTW en le rapprochant du pointeur de broches Zap (sans
toucher, en gardant un écart de 2 a 3 mm) a l'aide du boitier de commande suspendu, puis ajuster la
position du réservoir d'eau avec l'aide deflpetsonne.

Avertissement : Lors de I'alignement du dispositif de pointage des broches PTW avec le
dispositif de pointage Zap, utiliser le mode ralenti pour l'ajustement final, car la pointe du
dispositif de pointage PTW peut facilement étre endommagée !
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38. Une fois que les deux pointes se touchpeasque ajuster les pointes diispositif de pointagedu
c6té du plan de leoue, puis du c6té du plaortho.
39. Utiliser le mode ralenti pour lever le dispositif de pointage PTW pour qu'il tdagi@@nte du
pointeur de broches avec le bras B en directien
40. Se rendre immédiatement au boitier de commande suspendu du contréle PTW et configurer sa

position azéro en appuyant sur la touche , puis en appuyant sur la touche pour
configurer le niveau d'eau a 450 mm SAD.
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41. Vérifier que la valeur de A, B et C est « 0 » sur le boitier de commande suspendu du contrle PTW. Il
s'agira de la position « zéro ».

Appuyer sur la touche pour quitter.

42. Demander a la®ersonne d'enregistrer la position de la table du patient depuis le moniteur en la
prenant en note ou en prenant une photo depuis I'écran du moniteur. Les informations sur la
coordonnées de la table seront nécessaires plus tard pour le centrage initial du détecteur.
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43. Appuyer sur la touche sur le boitier de commande suspendu pour abaiéseodiif de
pointage PTW en I'éloignant dyointeur de broches Zapd'environ80a 100mm en utilisant le
brasB.

Avertissement : Si le modeaapide est utilisé par erreur dans la direction opposée, la pointe du
dispositif de pointage PTW risque d'étre détruite et le dispositif devra étre remplacé.

44. Se rendre a la roue du collimateur, puis retirer délicatement le pointeur de broches Zap.
45. Demander a la®ersonne de sortir complétement la table du patient.

46. Aprés avoir quitté la table du patient, appuyer sur la touche pour déplacer les bras a la position
Zéro pour régler le niveau d'eau a 450 mm SAD. (SSD = 450 mm)

47. Remplir le réservoir d'eau distillée jusqu'a ce que le niveau d'eau soit le méme gde leepointe
du dispositif de pointage PTW. Cela peut étre confirmé en regardant la réflexion de la pointe du
dispositif de pointage sous l'eau.
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48. Configurer les limites du servomoteur du réservoir d'eau a la limite INFERIEURE eRSEPEE
des trois bras en suivant les étapes suivantes :

a. Appuyer sur la touche « sur le boitier de commande suspendu du contréle PTW,

puis en appuyant sur la touche pour afficher la limite INFERIEURE comme
illustré ci-dessous :

b. Commencer d'abord avec le servomoteur du Aras appuyant sur la touche& » pour
déplacer le bras C lentement vers la gauche sans toucher la paroi du réservoir d'eau, puis
appuyer sur la touche F2 pour configurer.

Avertissement : Eviter de toucher a la paroi du réservoir d'eau pendant le déplacement du
bras A a l'aide du dispositif de pointage PTW. Si le dispositif de pointage touche la paroi
du réservair, il risque d'incliner le bras B et causer un mauvais alignement avec un petit
angle plutdt que perpendiculaire a la surface de I'eau.
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c. Appuyer sur la touche pour déplacer le servomoteur dufbéals positiorzéro en
mode rapide.

d. Continuer la configuration de la limiteférieure de -B et -C en appuyant sur les touches

et respectivement.
e. Appuyer sur la touche pour configurer la limiérieure des servomoteurs A, B
et C.
f.  Appuyer sur la touche pour passer a la configuration de la kunitérieure.

g. Procéder a la configuration de la limite supérieure des servomoteurs A, B et C en

appuyant sur la touche pour les touches +A, +B et +C de la méme facon que pour
la limite inférieure.

h. Appuyer sur la touche pour configurer la limstgpérieuredes servomoteurs A, B
et C.
49. Appuyer sur la touche sur le boitier de commande suspendu du contréle PTW pour revenir a la

position zéro pour A, B et C.

50. La configuration du fantdme d'eau PTW est terminée et I'appareil est prét a réaliserti@rders
données de faisceau.
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51. Lors de l'acquisition du faisceau, retirer le fantbme du réservoir d'eau PTW en procédaatstiimm

a. Aller a la page Daily/Water Tank Zap-X, puis cliquer sur Open Both dans
Shell/Door.

b. Cliguer sur Open Both pour ouvrir la porte et la coque.

c. Tirer trés lentement sur la table du patient pour la sortir complétement jusqu'a ce
gu'elle s'arréte.

d. Mettre le tandem/contr6leur ou les dosimeétres hors tension.

e. Débrancher tous les cables, puis les retirer du Zap-X a travers le port latéral.

f. Retirer le détecteur PTW installé, les supports et le T-Ref du réservoir d'eau.

g. Fermer la soupape manuelle a une extrémité du tuyau d'eau, puis connecter

l'autre extrémité au fond du réservoir d'eau en utilisant les déconnexions rapides
comme illustré ci-dessous :
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h. Ouvrir la soupape manuelle, puis drainer I'eau du réservoir d'eau dans plusieurs
bouteilles de 1 gallon.

Retirer les gabarits de centrage et le réservoir d'eau du systeme.

Retirer le support PTW.

k. Réinstaller I'appuie-téte du patient avec des vis insérées depuis le dessous.
I. Le retrait du réservoir d'eau est terminé. S'assurer qu'il ne reste aucune
gouttelette d'eau dans le systeme.

—_—
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Chapitre 5 : Centrer le détecteur PTW sur le
fantdme du réservoir d'eau

Le centrage du détecteur PTW avec le faisceau de photons est important lpemiraun CAX,
Dmax, PDD % Dose, D10 et pénombre gauche/droite pendant l'acquisitiododages de
faisceau. Dan8eamScan 4.4la fonctionnalité de vérification du centre a été éliminée du
Mephysto et fait maintenant partie dRelative Beam measuremerspusAuto Setup Mode.

1. Sur l'ordinateur de bureau, cliquer sur l'icone , SélectiorRRelative Dosimetry
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2. SélectionneDetector Positioning

3. DansField Detectoy cliquer sur la photo pour sélectionner le détecteur qui a été créé dars
defined detectors puis sélectionner le détecteur de votre chd®our Zap-X, nous recommandons
d'utiliser le détecteur a diod60023 microSilicon PTWFacultatif avemicroDiamond
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4. Utiliser le bon support et la bonne cartouche selon la mesure de la:dose

Relative 431 4311 Vertical microSilicon No Zap
Relative 431 4309 Vertical microDiamond No Optional

5. Une fois la configuration du fantbme d'eau PTW terminée, appuyer sur la touche sur le
boitier de commande suspendu du contrble PTW pour déplacer le support du détecteur a la
position SAD configurée précédemment.

6. Apres avoir sélectionné , la photo du détecteur sélectionné s'affichera. Sélectionner
l'orientation de montage du détecteur de champ en positi@nticale comme illustré ci-dessous :

7. Cliquer ensuite sur l'icbne pour sélectionner MP3 comme fantéme d'eau.

Page |48



E0920-0087 REV B anuel dedvlonnées de faisceau Zap-X

8. Cliquer sur %}UE& }vv S E o }eJuSE | }vEE€0o pE &®RYXEBJv S uE v
Type.

9. Sélectionner &earch» pour connecter, puis sélectionnék

10. Une fois que la communication entre I'ordinateur portable et le dosimétre a étéiétabec succes,
quitter Detector Positioning

11. SélectionneMvater Tank Scapour commencer le centrage du détecteur.

12. AvecAuto Setup mode active (en surbrillance jaun@)pdifier lataille du champet la profondeur
sur Adjust Parameters.

13. Cliquer sur la casBeam center adjustmenpour positionner le détecteur par rapport au centre du
faisceau.
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14. Cliquer sur l'ongletINAGet Measurementpour veérifier ou modifier la configuration comme
illustré ci-dessous
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15. Zap recommande d'avoir différentes étapes de profil pour le centrage du détecteur avec une

résolution de numérisation plus élevée en créant un nouveau protocole cofapeCenteringpar
exemple :

16. Avant le centrage du détecteur, cliquer sur l'icone pour mettre le dosimétre a zéro.

17. S'il se produit une erreur pendant la mise a zéro, vérifiealde RS232/USBu laconnexion du
port USB.

18. Une fois la mise a zéro terminée, allebaily QA/ Water TanksurZap-Xpour faire ce qui suit :
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a. Vérifier que le portique se trouve en position North Pole.

b. Cliquer suiDose puis utiliser I'onglet déroulant déollimatorpour sélectionner 25 mm
collimator.

c. Configurer la dose a 10 000 UM et

d. Depuis la console, appuyer sur le bouton de gauche pour a¢tivgouis cliquer sufonglet
Beam-Ondans lasection Beam.
Aprés avoir appuyé slBeamOn, il deviendra jaune. Il est recommandé de sélectionner
HV Auto-off pour mettre le faisceau hors tension lorsque la dose requise est atteinte.

19. Aussitdt que Dose ou Dose Rate s'affiche, cliquer surBeamScamour commencer la
numérisation du profil pour Ortho et Wheel plane.
20. Apres la 1 numérisation de profil, BeamScan affichera dans quelle mesure le détecteur se

trouvant non centrée sur le centre du faisceau dans le plan XY (bras A et C) comme illustré ci-
dessous :
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21. Répéter a nouveau la numérisation du profil en suivant les mémes étapes, le détecteur sera
déplacé automatiquement vers le centre du faisceau et le Beam Center Adjustment affighera
Shift pour les positions et C

22. CAX Dev. of OrthoPlane (bras A) et WheelPlane (bras C) devraient afficher une valeur proche de
zéro mm comme ci-dessous :

23. Le centre du détecteur est maintenant aligné avec le faisceau de photons.

24. Outre la procédure de centrage utilisée pour l'alignement du détecteur/faisceau de photons, elle
peut également étre utilisée pour pré-numériser le détecteur selon différentes tailles kil aiaiur
avant deOutput Factor Measurementen particulier toutes les tailles de collimateur plus petites
que 10 mm pour des résultats précis.
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Chapitre 6 . Dose en profondeur en pourcentage
(PDD) et profils des faisceaux

Pour réaliser la dose en profondeur en pourcentagées profils de faisceaux, Zap recommande
d'utiliser microSilicon et T-Ref sont recommandés pour toutes les mesures. raomud est un

détecteur alternative optionnel selon la préférence du client.

4311 Vertical microSilicon Yes Zap

PDD / Profiles 431
PDD / Profiles 431 4308 Vertical microDiamond Yes Optional

Note: T-Ref Chamber Type 34091
Une fois que la configuration du réservoir d'eau PTW a été réalisée avec lesrmomd@onnues
de la table du patient, il est prét a configurer le réservoir d'eau pour réalisereP @B profils de
faisceaux. Le tableau ci-dessous présente les supports Trufix PTW nécessaires et la configuration

des détecteurs

1. Serrer la cartouche 4311 a la main dans le support PTW 431.

2. Insérer le détecteur microSilicon PTW dans la cartouche/le support, puis s'assurer que le
détecteur touche le dessus de la cartouche avant de serrer a la main la vis en plastique pour

retenir le détecteur au support.

3. Retirer la cartouche du support
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4. Retirer le dispositif de pointage PTW, puis installer le détecteur sur I'adaptateur universel
T4316/U341 PTW.

5. Connecter le détecteumicroSiliconPTW aurandemPTW par le biais du cable de champ (de
couleur bleu).
6. Configurer lchambre T-Re$ur lefantdme du réservoir d'eau:
a. Assembler la tige asupport T-RefT4316/U563 en serrant la vis en plastique a la main.

b. Monter labride en Csur la paroi latérale dréservoir d'eauen serrant les 2 vis, puis
installer le kit desupport T-Resur labride en C

c. Ajuster le centre dsupport T-Refuste au-dessus du détectemmicroSilicon S'assurer
gue la distance entre Isupport T-Rekt le détecteur est supérieure a 20 cm tel que
recommandé dans le manuel.

d. Placer laahambre T-Re$ur le support T-Ref avec la surface plane sur le dessus, puis
fixer la chambre T-Ref en place en serrant les 2 vis en plastique a la main sur les cotés.

e. Revérifier la distance requise, puis serrer toutes les vis une fois de plus.
f. Le configuration de la chambre T-Redt terminée
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Inspecter tous les cables a l'intérieur des portiques, puis s'assurer qu'ils sont suffisamment longs
et gu'ils n'empéchent pas le mouvement deidble du patient

Revérifier que le détecteur se trouve en position zéro ou appuyer sur baitler de
commande suspendu du contrdle

Déplacer manuellement et lentement le réservoir d'eau dans les portiques sans déverser d'eau.
Déplacer manuellement et lentement la section supérieure et inférieure thbla du patient

sans déverser d'eau a I'extérieur du réservoir d'eau.

Lorsque la section inférieure de la table du patient cesse de bouger, demandét gels@ne

de vous guider pour déplacer le réservoir d'eau a la position précédemment enregistrée pour
SAD a la main. (Consulter le chapitre 4, configuration du réservoir d'eau, sectiX. XXX

Essayer d'ajuster gservoir d'eaua +/- 0,1 de la position de table du patientprécédemment
définie.

Fermer la coque et la porte.

Aller aBeamScanpuis suiver l&Chapitre Spour réaliser le centrage du détecteur avec le
microSilicon ou le détecteur de votre choix.

Pour obtenir des profils de faisceaux précis sarsosicier a avoir a mettre parfaitement au niveau |
réservoir d'eauBeamScan 4.4ffre le mode de décalage de l'inclinaison de faiscgaur fournir
un ajustement automatique basé sur l'inclinaisonl@eonfiguration du réservoir d'eau.

Les étapes ci-dessous décrivent comment activerdde de décalage de l'inclinaison de
faisceau:

a. Une fois le centrage du détecteur terminé, appuyer une fois sur pour désactiver
la configuration automatique. Seul I'onglet Linac and Measurement s'affiche comme
illustré ci-dessous
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b. Sur la pagé&inag copier toutes les informations comme illustriédessous :

c. Configurer le Zap-X Linac en faisant glisser la touche déroulante (chofséd&age).
d. Lataille du champ sera changée ne fonction de la taille de collimateur utilisée.
e. Tous les faisceaux Zap-X sont en forme de cones.
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f. Surla pagdeasurement consulter les zones encerclées pour régler la configuration :

g. Cliquer sur la photo, puis sélectionner Tandem. Copier le débit de la dose, puis
configurer les informations comme suit :
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h. Cliquer sur la photo du détecteur, puis sélectioniéth Reference Sélectionner PTW
60023 microSilicon pour Field Channel et PTW 34091 T-REF pour Reference channel
respectivement.

i. Depuis le menu déroulant, sélectionri@eam Inclination
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j-  Apres avoir sélectionnBeam Inclination modifier la mesur®epthsde 7,0 mm et
250 mm.

k. La configuration dmode de décalage de l'inclinaison de faisceast terminée.

16. Avant de lanceBeam Inclination cliquer sur pour mettre le dosimetre a zéro. S'il se
produit une erreur pendant la mise a zéro, vérifiecdble R232/USBu laconnexion du port
USB.

Page |60



E0920-0087 REV B anuel dedvlonnées de faisceau Zap-X

17. Une fois la mise a zéro terminée, alldbaily QA/ Water TanksurZap-Xpour faire ce qui suit :
a. Vérifier que le portique se trouveMorth Polesurl'onglet Table and Gantry

b. Cliguer sur l'ongleDose puis saisir 30 000 UM.
c. Appuyer suHV pour mettre I'alimentation sous tension.
d. Cliquer suBeam onpour allumer le faisceau.

e. Aussitot queDoseou Dose Rates'affiche, cliquer surBeamScarpour commencer
la numérisation du profil pour Ortho et wheel plane.
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f. Aprés la numérisation d&/heelet Ortho planea7 et 250mm, I'angle d'inclinaison
(profil Y)pour Ortho et I'angle d'inclinaison (profil X) poWheel, le plan affichera
I'angle d'inclinaison pour Ortho et Wheel Plane comme illustré ci-dessous :

g. Cliquez suBet Beam Inclinatiopour enregistrer la mise au niveau du réservoir d'eau et
Beam inclination Offset Modelevient actif.
Remarque: PourBeamScan 4.4| permet certaines imperfections au niveau de
la mise au niveau du réservoir d'eau avec une petite inclinaison (< 1,0 degré). Le
profil de faisceau sera automatiquement ajusté en fonction de l'angle
d'inclinaison mesuré et une surbrillance de couletange au-dessus de l'onglet
Linacet Measurementindique que lemode de décalage de l'inclinaison de
faisceauest activé. Pour une bonne pratique, nous devrions mettre au niveau le
réservoir d'eaule mieux que nous puissions a < 0,1 degré d'inclinaison pour
Ortho et Wheel Plane.
h. Vous étes maintenant prét(e) a réaliser PDD et un profil de faisceau pour la taille et les
différentes profondeurs de collimateur requises.
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18. Pour commencer PDD et la mesure du profil, aller a I'onglet Drop-dovBeamScarpour
sélectionnePDD and Profile.

19. Aussitdt quePDD and Profilest sélectionné, un cadre orange s'affiche comme illustré ci-
dessous :

20. Si vous n'apercevez pas la barre en surbrillance ou le cadre avec le mode de décalage de
I'inclinaison de faisceau actif, répéter le méme processus jusqu'a ce que la barre orange s'affiche.
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21. Cliquer sur les cases, copier les informations comme illustré ci-dessous, puis $@isintai
profondeurs en fonction de vos exigences :

22. Normalement, 5 profondeurs différentes sont sélectionnées genafile Measurement€omme
7, 50, 100, 200 et 250 mm.

23. Veuliller utiliser ou pour la numérisation de profil. L'utilisation de peut ne pas
donner des résultats répétables avec différentes directions de numérisation.

24. La configuration devrait ressembler aux photos ci-dessous avec un collimateur de 25 mm.
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25. Une fois que le contenu des ongléimacet Measurementa été completement configuré, vous
étes prét(e) a obtenir le pourcentage de la dose en profondeur (PDD) et les profiles de
collimateurs de différentes tailles et profondeurs.

En guise de rappel, changer la taille du collimateur avant de passedesusuivant si la taille du
collimateur est différente.

26. L'écran final pour les mesures PDD et Profiles devraient afficher ce qui suit :

Remarque: Si le cadrerangeou la case en surbrillance n'est pas présent(e), répéter |'étape pour le
mode de décalage de l'inclinaison de faiscestPDD/profile de faisceajusqu'a ce que le cadre
oranges'affiche
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27. Exemples de graphigues typiques p&IDPD and ProfileZapX a différentes profondeurs sont
présentés ci-dessous :

a) PDD

b) Profilstypiques a 7, 50, 100, 200 et 250 mm de profondeur
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Normalement, la mesure du facteur de sortie est réalisée immédiatement apres la mesure
du PDD et des profils. Pour les mesures du facteur de sortie, la configuration est
légerement différente comparativement a la mesure du PDD et des profils. Zap
recommande ['utilisation de microSilicon monté verticalement pour cette mesure et
microDiamond peut également étre utilisé comme choix alternatif.

Type of Measurement Holder Thimble Mounting Detector -Ref Preference
QOutput Factors 431 4309 Vertical microSilicon No Zap
Output Factors 431 4309 Vertical microDiamond No Optional

Le détecteur PTW devrait étre réglé a 450 mm de la source comme une mesure en un
seul point avec 7 mm d'eau au-dessus du détecteur (SSD= 443 mm). Etant donné que le
détecteur T-Ref n'est pas nécessaire pour cette mesure, il devrait étre retiré du réservoir
d'eau.

Zap recommande également d'utiliser le dosimetre PTW de la série UNIDOS pour une
mesure plus précise, en particulier pour les faisceaux plus petits dont la taille est inférieure
a 10 mm. Pour l'unité de mesure, utiliser cGy ou nC.

1. Aller a la page Daily/Water Tank Zap-X, puis cliquer sur Open Both dans la section
Shell/Door

2. Tirer lentement manuellement la table du patient hors du portique pour la sortir
completement jusqu'a ce qu'elle s'arréte.

3. Appuyer sur la touche sur le boitier de commande suspendu du contrdle PTW pour
déplacer le détecteur a al position SAD.

4. Lever le détecteur a -7,0 mm en appuyant sur la touche sur le boitier de commande
suspendu.
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5. Retirer le microSilicon en méme temps que le support, puis le placer sur le cété du réservoir
d'eau sans desserrer la vis en plastique blanche retenant le détecteur.

Remettre le support en place ainsi que le dispositif de pointage PTW.

Ajouter de l'eau distillée jusqu'a ce que le niveau d'eau atteigne la partie supérieure de la
pointe, puis enlever de I'eau au besoin pour vous assurer que le niveau d'eau est exact.

No

8. Retirer le dispositif de pointage PTW, puis le remplacer par le microSilicon PTW/support.

9. Appuyer sur pour remettre le détecteur a la position SAD (0,0,0).

10. Pousser la table du patient avec le réservoir d'eau complétement a l'intérieur du portique.
Avec l'aide de la 2°¢ personne, déplacer manuellement le réservoir d'eau a la position
précédemment enregistrée a I'aide du pointeur de broches Zap. (En déplacant la table du
patient dans le portique, la section inférieure de la table doit se trouver complétement a
l'intérieur jusqu'a l'arrét complet avant de commencer a déplacer la section supérieure vers
l'intérieur.)

11. Aller & Zap-X depuis Daily QA/Water Tank.

12. Appuyer sur la touche dans la section Door/Shell.

13. Procéder au centrage du détecteur tel que décrit dans le Chapitre 5.

14. Le mesure du facteur de sortie pour Zap-X implique 8 différentes tailles de collimateur, soit
25, 20, 15, 12.5, 10, 7.5, 5 et 4 mm.
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15. L'administration de dose pour chaque collimateur sera définie a 200-500 Mu et la dose de
chaque collimateur est mesurée avec le détecteur microSilicon PTW a un SAD de
450 mm. Zap recommande normalement d'exécuter la mesure au moins 3 fois pour
confirmer des résultats reproductibles.

16. Une fois que le détecteur est centré sur le faisceau de photons, déconnecter le cable du
détecteur de champ du tandem, puis le connecter au dosimétre PTW UNIDOS.

17. Il y a trois types différents de dosimétres PTW UNIDOS, soit UNIDOS Webline, UNIDOS
Romeo et UNIDOS Tango. Dans le manuel, nous abordons uniquement la méthode utilisant
UNIDOS Webline et UNIDOS Romeo.

18. Pour la configuration et le fonctionnement de UNIDOS Webline
a. Mettre le commutateur d'alimentation sous tension a l'arriére du dosimeétre, puis
appuyer immédiatement sur le bouton de mise en marche a I'avant comme illustré :

b. Ultiliser les informations ci-dessous pour sélectionner ou changer le détecteur avec les
fonctionnalités UNIDOS Webline ci-dessous.
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c. Appuyer sur pour choisirSelect detectorpuis sélectionnemicroSiliconpour Output
Factor MeasurementSi plus d'un détecteur microSilicon est installé, enregistrer votre
numéro de série avant utilisation.

d. Tourner le bouton pour sélectionner microSilicon ou (microDiamon d si souhaité),
puis appuyer sur le bouton pour sélectionner.

e. Pour des détails sur le fonctionnement d'UNIDOS ou pour ajouter un détecteur a
UNIDOS, consulter le manuel d'utilisation du PTW UNIDOS pour des instructions.
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19. Pour la configuration et le fonctionnement de UNIDOS Romeo
a. Mettre le commutateur d'alimentation  sous tension a l'arriere du dosimétre, puis
appuyer sur le bouton d'alimentation a I'avant comme illustré :

b. Toucher la section Detector prés de la partie inférieure de I'écran du dosimétre, puis
passer a une autre page pour la sélection d'un détecteur. Sélectionner microSilicon
(ou microDiamond  si souhaité).

c. Aprés avoir vérifié le type de détecteur et enregistré le numéro de série, le détecteur
est prét a réaliser des mesures du facteur de sortie.
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20. Si Radiological unit est sélectionné, nous devrons mesurer la température de I'eau dans le
réservoir d'eau, de méme que la pression barométrique pour la correction de la
température/pression.

21. Finalement, appuyer sur le boutaterq fin prét pour lanesure du facteur de sortie

22. Aller a la page Daily/Water Tank Zap-X, puis confirmer que le portique se trouve a North
Pole :

23. Cliquer sur I'onglet Dose, puis utiliser I'onglet déroulant du collimateur pour sélectionner
25 mm collimator.
24. Sur l'onglet Request Dose, saisir 500 Mu.
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25. Depuis la console, appuyer sur le bouton de gauche pour activer HV, puis cliquer sur
l'onglet Beam-On dans la section Beam.

26. Aprés avoir appuyé sur Beam-On, il deviendra jaune. Il est recommandé de sélectionner
HV Auto-off pour mettre le faisceau hors tension lorsque la dose requise est atteinte.

27. Aussitot que Dose ou Dose Rate s'affiche, UNIDOS affichera Dose et Dose Rate en méme
temps. Une fois que HV est désactivé, Dose demeure a I'écran jusqu'a ce qu'au HV suivant.

28. Enregistrer les trois mesures ou plus et faire la moyenne pour chaque collimateur.

29. Normaliser la mesure de la dose en divisant toutes les moyennes des mesures de la dose
de tous les collimateurs par la valeur moyenne de la dose du collimateur de 25 mm.

30. Un exemple d'un graphique typique de la mesure de sortie avec les valeurs normalisées de
chaque collimateur par rapport aux 8 tailles de collimateurs est donné ci-dessous :

31. En comparant le facteur de sortie entre microSilicon et microDiamond, les différences sont
treés faibles.
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32. La mesure du facteur de sortie est terminée.

33. Ouvrir la porte ainsi que la coque.

34. Retirer le réservoir d'eau PTW et le support PTW du systéme en suivant la procédure
décrite dans le chapitre 4.
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Chapitre 8 : Analyse des données de
faisceau et exemples d'erreurs typiques

Les détails des protocoles pour la configuration de I'analyse des données PH PDD et
PH Profile sont fournis dans le Chapitre 3. Ce chapitre fournit des instructions sur la
facon d'examiner les données de faisceau a des fins de validation et des exemples
d'erreurs de configuration pendant la configuration du réservoir d'eau PTW.

1. Cliquer sur Mephysto of BeamScan 4.4 sur votre ordinateur de bureau, sélectionner

l'icbne pour l'analyse des données numérisées.
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2. Cliquer sur , puis sélectionner le dossier a analyser.

3. Maintenir la touche Ctrl de votre clavier enfoncée, puis sélectionner le fichier ou les
fichiers a analyser.

4. Cliquer sur prés du bas de la page, puis sélectionner le fichier concerné.
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5. Une fois le fichier sélectionné ouvert, le PDD et les profils des fichiers sélectionnées
s'afficheront comme suit :

6. Pour lI'analyse PDD, cliquer sur l'icone , puis seule le graphique PDD s'affichera
sans graphique de profil comme présenté ci-dessous :
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7. Cliquer sur l'icbne pour réaliser I'analyse, puis les résultats s'afficheront sur le
c6té gauche :

8. Pour les graphiques des profils, cliquer sur l'icbne , puis tous les profils des
différentes profondeurs s'afficheront comme suit :
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9.

10.

11.

12.

13.

Cliquer sur F| pour décocher le graphique et le profil de celui décoché sera retiré de
I'écran.

Pour l'analyse des profils, tenir la touche Ctrl enfoncée sur votre clavier, puis cliquer a
gauche sur la souris pour sélectionner les profondeurs pour 'analyse. (Les sélections
seront mises en surbrillance en bleu.)

Cliquer sur l'icbne pour effectuer I'analyse, puis le résultat des fichiers
sélectionnés pour les différentes profondeurs s'afficheront comme suit :

Il est important de confirmer que la configuration du réservoir d'eau a été réalisée
correctement avant la numérisation des profiles PDD, car cela aura une incidence sur
des parameétres clé comme Dmax, D50% et D100%. Parmi les erreurs fréquentes, on
retrouve le niveau d'eau qui est trop bas (majorité des cas) en raison de |'évaporation
de I'eau si le réservoir d'eau est resté trop longtemps a l'intérieur du portique. Le débit
total typique circulant dans le portique est d'environ 12 m/s a 22 degrés C et
I'évaporation d'eau survient plus tét dans un environnement plus chaud et moins
humide.

La solution facile pour vérifier le réglage du niveau d'eau sans utiliser Trufix ou sans
ouvrir la coque/porte consiste a effectuer une numérisation PDD initiale, puis d'effectuer
immédiatement une analyse. Voici un exemple pour illustrer une bonne configuration :

a. En utilisant I'icdne Zoom pour agrandir la zone encerclée, vérifier si le niveau

d'eau est trop bas ou trop élevé. Pour microSilicon, le niveau d'eau devrait étre
0,9 mm +/- 0,1 mm comme illustré ci-dessous :
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14. Les graphiques ci-dessous illustrent I'impact d'un niveau d'eau incorrect dans le
réservoir d'eau :

15. Normalement, I'eau s'évapore si le réservoir d'eau a été placé a l'intérieur du portigue a
un débit d'air élevé aprés 4 ou 5 heures. Il est recommandé de vérifier de nouveau le
niveau d'eau avec le dispositif de pointage PTW si le PDD et les tests de profil ont pris
plus de 4 heures.

16. Pour vérifier le bon niveau d'eau, s'assurer que la réflexion de la pointe et le dispositif
de pointage se touchent comme illustré :

17. Cela peut étre corrigé en déplagant le graphique PDD manuellement de la méme
guantité de changement.
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a. Sile niveau d'eau est plus haut que le repére, déplacer le graphique PDD vers
la droite de la méme différence.
b. Sile niveau d'eau est plus bas que le repére, déplacer le PDD vers la gauche
de la méme différence.
18. Pour les mesures du facteur de sortie, il est recommandé d'effectuer le centrage du
détecteur pour chaque collimateur plus petit que 10 mm. Cela permettra d'assurer que
le collimateur est aligné avec le faisceau de photons.
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Chapitre 9 : Acquisition de données de
faisceau pour l'algorithme de I'étalonnage
de la dose

Format de fichier de données de faisceau

Les fichiers de données de faisceau en texte brut (ASCII) doivent étre générés conformément
aux procédures de formatage spécifiques décrites plus loin dans cette section.

Facteur de sortie - 1 fichier

Le fichier de facteur de sortie contient deux colonnes et huit lignes. La colonne de gauche indique
les tailles du collimateur. La colonne de droite contient les valeurs du facteur de sortie qui
correspondent a la taille du collimateur individuel a gauche (voir la Figure 1-22 pour un exemple).

Figure 1-22 Fichier de facteur de sortie

Fichiers MCC

Les données générées par les modules de mesure et d'analyse PTW sont enregistrées dans des
fichiers ASCII avec I'extension de fichier *.mcc.

Chaque ligne d'un fichier de ce type se compose d'un mot-clé et d'une note, d'une ou plusieurs
valeurs de données. Seules les valeurs de données essentielles a la description de la tache sont
incluses dans le fichier. Voir I'annexe A du Manuel de I'utilisateur PTW pour plus d'informations.

Pour le systeme de radiochirurgie Zap-X, les fichiers suivants doivent étre générés en fonction
des données de mesure PTW décrites dans les sections précédentes en tant qu'entrée pour le
Treatment Planning System (TPS) :

X Rapport tissu-fantdme (TPR) %1 fichier
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X Rapport hors centre (OCR) 1 fichier
Ou les données TPR sont converties a partir des données PDD. Consulter le personnel de Zap
pour savoir comment convertir les données de mesure PTW au format de données approprié
pour TPS.
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Glossaire

$FURQ\PHV HW DEUpYLDWLR
'DILQLWLRQV
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K

L

M

N
OCR - Rapport hors centre
Le rapport de la dose absorbée a un point hors axe donné a la dose sur I'axe central a la méme
profondeur.
OF - Facteur de sortie
Le rapport de la dose absorbée d'une taille de champ particuliere a la dose a une taille de champ
de référence. Pour le systeme Zap-X, la taille du champ de référence est de 25 mm.

P

PDD- Pourcentage de rendement en profondeur de dose
Le rapport de la dose absorbée a une profondeur quelconque a la dose absorbée a une
profondeur de référence fixe en utilisant un SSD constant. Spécifié en pourcentage.

SAD - distance source-axe
La distance entre la source de rayonnement et I'axe de rotation de la source de rayonnement. La
SAD nominale du Zap-X est de 450 mm.

SSD - Distance source-surface
La distance entre la source de rayonnement (cible de rayons X) et la surface du fantéme.
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T
Taille de champ
La taille de champ de rayonnement. Généralement définie a une SAD de référence. Les tailles
de champ Zap-X sont définies a une SAD de 450 mm.
TPR - Rapport tissu-fantdme
Le rapport de la dose absorbée a un point donné a la dose a une profondeur de référence fixe en
utilisant une SAD constante. La profondeur de référence du Zap-X est de 7,0 mm.

U

\

W

X

Y

Z
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